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요약

본 발명은 수평 전계 구동 방식 액정 표시 장치용 어레이 기판에 관한 것이다.

일반적으로 수평전계 구동방식 액정 표시 장치의 공통 배선은 게이트 배선과 나란하게 형성되는데, 대화면일 경우 패

널의 크기가 노광기의 유효처리 면적보다 크기 때문에 분할 노광을 해야 한다. 이때, 노광 샷 간의 편차에 의해 스티칭

이 발생하여 분할 노광된 영역에서 공통 배선의 신호 값이 달라지므로, 각 영역에서 화질의 차이가 발생한다.

본 발명에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치의 어레이 기판에서는 대화면의 패널을 분할 노광에 의해 제조할 

때, 공통 배선을 데이터 배선과 나란하게 형성하고, 공통 배선의 신호를 분할 노광에 의해 형성되는 각 영역에서 다르

게 인가한다. 따라서, 각 분할 노광된 영역별로 공통 배선의 신호를 개별적으로 제어함으로써, 균일한 화질을 표시할 

수 있다. 또한, 공통 배선을 데이터 배선과 중첩하도록 할 경우, 개구율을 높일 수 있다.

대표도

도 10

색인어

수평전계, IPS, 분할 노광, 대화면, 개구율

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 수평전계 구동방식 액정 표시 장치의 회로도.

도 2는 종래의 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 3은 도 2에서 Ⅲ-Ⅲ선을 따라 자른 단면도.
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도 4는 종래의 고개구율을 가지는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판의 단면도.

도 5는 종래의 고개구율을 가지는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치의 회로도.

도 6은 종래의 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판을 개략적으로 도시한 도면.

도 7은 종래의 대화면 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판을 개략적으로 도시한 도면.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판을 개략적으로 도시한 도면.

도 9는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 10은 도 9에서 Ⅹ-Ⅹ선을 따라 자른 단면도.

도 11은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 12는 도 11에서 ⅩⅡ-ⅩⅡ선을 따라 자른 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

110 : 기판 151a, 151b : 공통 배선

152a, 152b : 공통 전극 130 : 절연막

131 : 데이터 배선 162 : 화소 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 액정 분자를 구동하는 제 1 및 제 2 전극이 동일 기판에 

형성되어 있는 수평 전계 구동 방식 액정 표시 장치용 어레이 기판에 관한 것이다.

일반적으로 액정 표시 장치는 전계 생성 전극이 각각 형성되어 있는 두 기판을 두 전극이 형성되어 있는 면이 마주 대

하도록 배치하고 두 기판 사이에 액정 물질을 주입한 다음, 두 전극에 전압을 인가하여 생성되는 전기장에 의해 액정 

분자 를 움직임으로써 이에 따라 달라지는 빛의 투과율에 의해 화상을 표현하는 장치이다.

액정 표시 장치는 다양한 형태로 이루어질 수 있는데, 현재 박막 트랜지스터와 박막 트랜지스터에 연결된 화소 전극

이 행렬 방식으로 배열된 능동 행렬 액정 표시 장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현 능력

이 우수하여 가장 주목받고 있다.

이러한 액정 표시 장치는 하부 기판에 화소 전극이 형성되어 있고 상부 기판에 공통 전극이 형성되어 있는 구조로, 두

전극 사이에 걸리는 기판에 수직한 방향의 전기장에 의해 액정 분자를 구동하는 방식이다. 이는, 투과율과 개구율 등

의 특성이 우수하며, 상판의 공통 전극이 접지 역할을 하게 되어 정전기로 인한 액정셀의 파괴를 방지할 수 있다.

그러나, 이와 같은 액정 표시 장치는 시야각 특성이 우수하지 못한 단점을 갖고 있다. 따라서, 이러한 단점을 극복하기

위해 여러 가지 방법이 제시되었는데, 그 중의 한 예가 수평 전계 구동 방식 즉, IPS(in-plane switching) 모드의 액정

표시 장치이다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 일반적인 IPS 모드 액정 표시 장치에 대하여 설명한다.

도 1은 일반적인 IPS 모드 액정 표시 장치의 회로도이다. 도시한 바와 같이, 게이트 배선(1)과 데이터 배선(2)이 교차
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하며, 게이트 배선(1)과 데이터 배선(2)의 교차 지점에는 박막 트랜지스터(T)가 형성되어 게이트 배선(1) 및 데이터 

배선(2) 과 연결되어 있다. 이어, 액정 커패시터(C LC )가 박막 트랜지스터(T)와 연결되어 있는데, 이웃하는 액정 커

패시터(C LC )의 일 전극에는 동일한 전압(Vcom)이 인가된다. 또한, 스토리지 커패시터(C ST )가 각 액정 커패시터(

C LC )와 연결되어 있다.

이러한 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도를 도 2에 도시하였다. 도시한 바와 같이, 가로 방향의 게이

트 배선(21)과 세로 방향의 데이터 배선(31)이 직교하여 화소 영역을 정의하고, 게이트 배선(21)과 데이터 배선(31)

이 교차하는 위치에는 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있다. 박막트랜지스터(T)는 게이트 배선(21)과 연결되어 있는 

게이트 전극(22), 데이터 배선(31)과 연결되어 있는 소스 전극(32), 그리고 게이트 전극(22)을 중심으로 소스 전극(32

)과 마주 대하고 있는 드레인 전극(33)으로 이루어진다. 박막 트랜지스터(T)는 비정질 실리콘으로 이루어진 액티브층

(active layer)(41)을 더 포함한다.

다음, 공통 배선(51)이 게이트 배선(21)과 나란한 방향으로 형성되어 있고, 화소 영역에는 세로 방향을 가지며 공통 

배선(51)과 연결되어 있는 제 1 및 제 2 공통 전극(52, 53)이 형성되어 있다.

또한, 화소 영역에는 세로 방향을 가지며 공통 전극(52, 53)과 일정 간격 이격되어 엇갈리게 배치되어 있는 화소 전극

(62)이 형성되어 있는데, 화소 전극(62)은 드레인 전극(33)과 연결되어 있다.

이러한 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판의 단면을 도 3에 도시하였는데, 도 3은 도 2에서 Ⅲ-Ⅲ선을 따라 자

른 단면에 해당한다.

도시한 바와 같이, 기판(10) 위에 공통 전극(52, 53)이 형성되어 있고, 그위에 절연막(30)이 형성되어 있다. 이어, 절

연막(30) 상부에 데이터 배선(31)과 화소 전극(62)이 형성되어 있는데, 화소 전극(62)은 공통 전극(52, 53)과 엇갈리

게 배치되어 있다. 여기서, 공통 전극(52, 53)은 게이트 배선(도시하지 않음)에 나란한 공통 배선(도시하지 않음)에 의

해 좌우로 이웃하는 화소의 공통 전극(52, 53)과 연결되어 동일한 전압(Vcom)을 인가받는다.

따라서, 전압이 인가될 경우 화소 전극(62)과 공통 전극(52, 53) 사이에 전계가 형성되는데, 이러한 IPS 모드 액정 표

시 장치에서는 화소 전극(62)과 공통 전극(52, 53)이 하나의 기판에 형성되어 있으므로, 기판에 수평한 전계가 생성

된다.

그런데, 화소 전극과 공통 전극은 금속과 같은 물질로 이루어지므로, IPS 모드 액정 표시 장치는 개구율이 낮은 문제

가 있다.

따라서, 최근 고개구율을 가지는 IPS 모드 액정 표시 장치가 제안되었는데, 이러한 고개구율을 가지는 종래의 IPS 모

드 액정 표시 장치용 어레이 기판의 단면을 도 4에 도시하였다. 도시한 바와 같이, 기판(70) 위에 공통 전극(72)이 형

성되어 있고, 그 위에 절연막(74)이 형성되어 있다. 절연막(74) 상부에는 데이터 배선(76)과 화소 전극(78)이 형성되

어 있는데, 데이터 배선(76)은 공통 전극(72)과 중첩되어 있으며, 화소 전극(78)은 공통 전극(72)과 엇갈리게, 즉 공통

전극(72) 사이에 위치한다. 여기서, 공통 전극(72)은 이웃하는 화소의 공통 전극(72)과 연결되어 같은 전압(Vcom)이

인가된다. 이와 같이, 공통 전극(72)과 데이터 배선(76)이 중첩되어 있어 공통 전극(72)에 의해 빛이 차단되는 영역이

적어지므로, 액정 표시 장치의 개구율을 향상시킬 수 있다.

한편, 도 5에는 고개구율을 가지는 IPS 모드 액정 표시 장치의 회로도를 도시하였다. 도시한 바와 같이, 이러한 고개

구율을 가지는 IPS 모드 액정 표시 장치에서는 액정 커패시터(C LC )와 스토리지 커패시터(C ST )의 일끝이 공통 전

극을 통해 인가되는 공통 전압(Vcom)과 연결된다.

이러한 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판을 도 6에 개략적으로 도시하였는데, 도시한 바와 같이, 기판(80)은 화

상이 표현되는 표시 영역(A)을 가진다. 기판(80) 위의 표시 영역(A)에는 다수의 공통 배선(82)이 가로 방향으로 연장

되어 있다. 또한, 도시하지 않았지만, 표시 영역(A)에는 가로 방향을 가지는 다수의 게이트 배선과 세로 방향을 가지

는 다수의 데이터 배선, 그리고 게이터 배선 및 데이터 배선과 연결되어 있는 박막 트랜지스터 및 화소 전극이 형성되

어 있다. 표시 영역(A)의 바깥쪽에는 각각 게이트 배선과 데이터 배선에 신호를 인가하기 위한 게이트 구동회로(84)

와 데이터 구동회로(86)가 형성되어 있다. 한편, 다수의 공통 배선(82)은 모두 연결되어 게이트 구동회로(84)로부터 

동일한 신호를 인가받는다.

일반적으로, 패널의 크기가 약 30 인치(inch) 이하인 소형이나 중형 액정 표시 장치일 경우, 패널 노광기의 유효처리 

면적 이내이므로 일괄노광으로 형성이 가능하다.

그러나, 도 7에 도시한 바와 같이 패널의 크기가 약 30 인치 이상인 대형 액정 표시 장치일 경우에는, 패널의 크기가 

노광기의 유효처리 면적보다 크기 때문에 분할 노광을 해야 한다. 도 7에서, 제 1 내지 제 3 표시 영역(B, C, D)은 각
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각의 노광으로 형성되는 영역을 도시한다. 이때, 노광 샷(shot) 간의 편차에 의해 스티칭(stitching)이 발생하고, 이로 

인해 각 영역(B, C, D)에서 공통 배선(92) 신호 값이 달라진다. 따라서, 각 영역(B, C, D)에서 화질의 차이가 발생한다

.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 시야각이 넓으며 화질이 균일

한 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판은 적어도 두 영역을 

포함하는 기판과, 상기 기판 상부에 형성되고 제 1 방향을 가지는 다수의 게이트 배선, 제 2 방향을 가지고 상기 게이

트 배선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 다수의 데이터 배선, 상기 게이트 배선 및 데이터 배선과 연결되어 있는 박

막 트랜지스터, 상기 데이터 배선과 나란한 방향을 가지고 상기 제 2 방향으로 인접한 화소와 연결되어 있으며, 제 1 

및 제 2 영역에 각각 형성되어 있는 다수의 제 1 및 제 2 공통 배선, 그리고 상기 제 2 방향을 가지고 상기 박막 트랜

지스터와 연결되어 있으며, 상기 제 1 및 제 2 공통 배선과 일정간격 이격되어 있는 화소 전극을 포함하는데, 상기 제 

1 영역의 제 1 공통 배선 에는 제 1 신호가 인가되고, 상기 제 2 영역의 제 2 공통 배선에는 상기 제 1 신호와 다른 제 

2 신호가 인가된다.

여기서, 기판은 약 30 인치 이상의 크기를 가지며, 제 1 및 제 2 영역은 분할 노광에 의해 형성될 수 있다.

한편, 제 1 및 제 2 공통 배선은 데이터 배선과 중첩할 수 있는데, 이때 서로 인접하는 제 1 및 제 2 영역의 제 1 및 제

2 공통 배선은 하나의 데이터 배선과 중첩하는 것이 바람직하다.

본 발명에서, 제 1 및 제 2 공통 배선은 게이트 배선과 같은 물질로 이루어지며, 화소 전극은 데이터 배선과 같은 물질

로 이루어질 수 있다.

한편, 본 발명에 따른 어레이 기판은 제 2 방향을 가지고 화소 전극과 데이터 배선 사이에 위치하며, 제 1 및 제 2 공

통 배선과 각각 연결되는 제 1 및 제 2 공통 전극을 더 포함할 수도 있다.

이와 같이, 본 발명에 따른 수평전계 구동방식 액정 표시 장치의 어레이 기판에서는 대화면의 패널을 분할 노광에 의

해 제조할 때, 공통 배선을 데이터 배선과 나란하게 형성하고, 공통 배선의 신호를 분할 노광에 의해 형성되는 각 영역

에서 다르게 인가한다. 따라서, 분할 노광된 영역에서의 신호를 개별적으로 제어함으로써, 균일한 화질을 표시할 수 

있다. 또한, 공통 배선을 데이터 배선과 중첩하도록 할 경우, 개구율을 높일 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판을 개략적으로 도시한 도면으로서, 본 발명에

따른 IPS 모드 액정 표시 장치는 약 30 인치 이상의 대화면을 가진다. 도시한 바와 같이, 기판(110)은 화상이 표현되

는 제 1 내지 제 3 표시 영역(E, F, G)을 포함한다. 제 1 내지 제 3 표시 영역(E, F, G)은 각각의 분할 노광에 의해 형

성되는 영역으로, 제 1 내지 제 3 표시 영역(E, F, G)에는 각각 다수의 제 1 내지 제 3 공통 배선(112a, 112b, 112c)

이 세로 방향으로 연장되어 있다. 또한, 도시하지 않았지만, 제 1 내지 제 3 표시 영역(E, F, G)에는 가로 방향을 가지

는 다수의 게이트 배선과 세로 방향을 가지는 다수의 데이터 배선, 그리고 게이터 배선 및 데이터 배선과 연결되어 있

는 박막 트랜지스터 및 화소 전극이 형성되어 있다. 다음, 표시 영역(E, F, G)의 바깥쪽에는 각각 게이트 배선과 데이

터 배선에 신호를 인가하기 위한 게이트 구동회로(114)와 데이터 구동회로(116)가 형성되어 있다.

여기서, 제 1 내지 제 3 공통 배선(112a, 112b, 112c)은 데이터 구동회로(116)와 마주보는 쪽에서 각각 연결되어 게

이트 구동회로(114)로부터 신호를 인가받는다. 즉, 제 1 영역(E)의 제 1 공통 배선(112a)은 제 1 신호(Vcom1)를 인

가받고, 제 2 영역(F)의 제 2 공통 배선(112b)은 제 2 신호(Vcom2)를 인가받으며, 제 3 영역(C)의 제 3 공통 배선(11

2c)은 제 3 신호(Vcom3)를 인가받는다.

이러한 구조를 가지는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판을 도 9에 도시하였는데,

도 9는 도 8의 제 1 영역(E)과 제 2 영역(F)의 화소에 대한 평면도이다.
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도시한 바와 같이, 가로 방향의 게이트 배선(121)과 세로 방향의 데이터 배 선(131)이 직교하여 화소 영역을 정의하

고, 게이트 배선(121)과 데이터 배선(131)이 교차하는 위치에는 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있다. 박막트랜지스

터(T)는 게이트 배선(121)과 연결되어 있는 게이트 전극(122), 데이터 배선(131)과 연결되어 있는 소스 전극(132), 

그리고 게이트 전극(122)을 중심으로 소스 전극(132)과 마주 대하고 있는 드레인 전극(134)으로 이루어진다. 한편, 

박막 트랜지스터(T)는 비정질 실리콘으로 이루어진 액티브층(141)을 더 포함한다.

다음, 화소 영역에는 공통 배선(151a, 151b)과 공통 전극(152a, 152b)이 데이터 배선(131)과 나란한 방향으로 형성

되어 있는데, 공통 전극(152a, 152b)은 공통 배선(151a, 151b)과 각각 연결되어 있으며, 공통 배선(151a, 151b)은 

상하로 인접한 화소에서 서로 연결되어 있다. 또한, 화소 영역에는 세로 방향을 가지며 공통 배선(151a, 151b) 및 공

통 전극(152a, 152b)과 일정 간격 이격되어 엇갈리게 배치되어 있는 화소 전극(162)이 형성되어 있는데, 화소 전극(1

62)은 드레인 전극(134)과 연결되어 있다.

이와 같이, 공통 배선(151a)은 제 1 및 제 2 영역(E, F)에서 각각 세로 방향으로 형성되어 있는데, 제 1 영역(E)의 공

통 배선(151a)과 제 2 영역(F)의 공통 배선(151b)에는 서로 다른 신호가 인가된다.

이에 대하여 도 10을 참조하여 상세히 설명한다. 도 10은 도 9에서 Ⅹ-Ⅹ선을 따라 자른 단면도이다.

도시한 바와 같이, 기판(110)은 제 1 및 제 2 영역(E, F)으로 나누어지고, 기판(110) 위에는 공통 배선(151a, 151b)

과 공통 전극(152a, 152b)이 형성되어 있 다. 공통 배선(151a, 151b) 및 공통 전극(152a, 152b)은 게이트 배선(도시

하지 않음)과 같은 물질로 형성될 수 있다. 이어, 그 위에 절연막(130)이 형성되어 있으며, 절연막(130) 상부에는 데

이터 배선(131)과 화소 전극(162)이 형성되어 있다. 화소 전극(162)은 데이터 배선(131)과 같은 물질로 형성되는 것

이 좋으며, 화소 전극(162)은 공통 배선(151a, 151b) 및 공통 전극(152a, 152b)과 엇갈리게 배치된다. 여기서, 제 1 

영역(E)의 공통 배선(151a)과 공통 전극(152a)에는 제 1 신호(Vcom1)이 인가되고, 제 2 영역(F)의 공통 배선(151b)

과 공통 전극(152b)에는 제 2 신호(Vcom2)이 인가된다.

이와 같이, 본 발명에서는 대화면의 패널을 분할 노광에 의해 제조할 때, 공통 배선을 데이터 배선과 나란하게 형성하

고, 공통 배선의 신호를 분할 노광에 의해 형성되는 각 영역에서 다르게 인가함으로써, 신호를 개별적으로 제어한다. 

따라서, 대화면에서 균일한 화질을 표시할 수 있다.

한편, 앞서 언급한 바와 같이 IPS 모드 액정 표시 장치는 개구율이 낮은데, 개구율을 높이기 위해 공통 배선을 데이터 

배선과 중첩하도록 할 수 있다.

이러한 본 발명의 제 2 실시예에 따른 IPS 모드 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도를 도 11에 도시하였는데, 도 

11은 도 8의 제 1 영역(E)과 제 2 영역(F)의 화소에 대응한다.

도시한 바와 같이, 가로 방향의 게이트 배선(221)과 세로 방향의 데이터 배선(231)이 직교하여 화소 영역을 정의하고

, 게이트 배선(221)과 데이터 배선(231)이 교차하는 위치에는 게이트 전극(222)과 소스 전극(232), 그리고 드레인 전

극(234)으로 이루어진 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있다. 박막트랜지스터(T)는 게이트 배선(221) 및 데이터 배선(

231)과 연결되어 있으며, 비정질 실리콘으로 이루어진 액티브층(241)을 더 포함한다.

다음, 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b)이 데이터 배선(231)과 나란한 방향으로 형성되어 상하로 인접한 화소에서

서로 연결되어 있는데, 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b)은 데이터 배선(231)과 중첩한다. 이때, 제 1 및 제 2 영

역(E, F)의 인접부에 위치하는 공통 배선(252a, 252b)은 분리되어 있다. 한편, 화소 영역에는 세로 방향을 가지며 공

통 배선(251a, 251b, 252a, 252b) 사이에 위치하는 화소 전극(262)이 형성되어 있는데, 화소 전극(262)은 드레인 전

극(234)과 연결되어 있다.

여기서, 제 1 영역(E)의 공통 배선(251a, 252a)과 제 2 영역(F)의 공통 배선(251b, 252b)에는 서로 다른 신호가 인가

된다.

이에 대하여 도 12를 참조하여 상세히 설명한다. 도 12는 도 11에서 ⅩⅡ-ⅩⅡ선을 따라 자른 단면도이다.

도시한 바와 같이, 기판(210)은 제 1 및 제 2 영역(E, F)으로 나누어지고, 기판(210) 위에는 공통 배선(251a, 251b, 2

52a, 252b)이 형성되어 있는데, 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b)은 게이트 배선(도시하지 않음)과 같은 물질로 

형성될 수 있다. 이어, 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b) 상부에는 절연막(230)이 형성되어 있으며, 그 위에 데이

터 배선(231)과 화소 전극(262)이 형성되어 있다. 데이터 배선(231)은 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b)과 중첩되

어 있으며, 화소 전극(262)은 사이 즉, 공통 배선(251a, 251b, 252a, 252b) 사이에 위치한다. 여기서, 화소 전극(262)

이 데이터 배선(231)과 같은 물질로 형성되는 것이 좋다.
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이때, 제 1 및 제 2 영역(E, F)의 인접부에서 공통 배선(252a, 252b)은 두 영역의 화소에 서로 다른 신호를 인가해야 

하므로, 서로 분리되도록 형성되어 있다. 따라서, 제 1 영역(E)의 공통 배선(251a, 252a)에는 제 1 신호(Vcom1)이 

인가되고, 제 2 영역(F)의 공통 배선(251b, 252b)에는 제 2 신호(Vcom2)이 인가된다.

이와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에서는 대화면의 패널을 분할 노광에 의해 제조할 때, 공통 배선을 데이터 배선과 나

란하게 형성하고, 공통 배선의 신호를 분할 노광에 의해 형성되는 각 영역에서 다르게 인가한다. 또한, 공통 배선을 데

이터 배선과 중첩하도록 함으로써, 대화면에서 균일한 화질을 표시할 수 있으며, 개구율을 높일 수 있다.

본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 이상 다양한 변화와 변형이 가능하

다.

발명의 효과

본 발명에 따른 IPS 모드 액정 표시 장치에서는 대화면의 패널을 분할 노광에 의해 제조할 때, 공통 배선을 데이터 배

선과 나란하게 형성하고, 공통 배선의 신호를 분할 노광에 의해 형성되는 각 영역에서 다르게 인가한다. 따라서, 분할 

노광된 영역에서의 신호를 개별적으로 제어함으로써, 균일한 화질을 표시할 수 있다. 또한, 공통 배선을 데이터 배선

과 중첩하도록 할 경우, 개구율을 높일 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1 방향을 가지고 기판 상에 형성된 다수의 게이트 배선;

제 2 방향을 가지고 상기 게이트 배선과 교차하여 적어도 제 1 영역과 제 2 영역을 정의하는 다수의 데이터 배선;

상기 게이트 배선 및 데이터 배선과 연결되어 형성된 박막 트랜지스터;

상기 제 2 방향을 가지고 상기 제 1 영역과 제 2 영역에 각각 형성된 제 1 및 제 2 공통 배선; 그리고

상기 박막 트랜지스터와 연결되고 상기 제 1 및 제 2 공통 배선과 일정간격을 가지고 형성된 화소 전극

을 포함하며,

상기 제 1 영역의 제 1 공통 배선에는 제 1 신호가 인가되고, 상기 제 2 영역의 제 2 공통 배선에는 상기 제 1 신호와 

다른 제 2 신호가 인가되는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 기판은 약 30 인치 이상의 크기를 가지는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 영역은 분할 노광에 의해 형성되는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 공통 배선은 상기 데이터 배선과 중첩하는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 5.
제 4 항에 있어서,

서로 인접하는 상기 제 1 및 제 2 영역의 제 1 및 제 2 공통 배선은 하나의 상기 데이터 배선과 중첩하는 수평전계 구
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동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 공통 배선은 상기 게이트 배선과 같은 물질로 이루어지는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어

레이 기판.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 화소 전극은 상기 데이터 배선과 같은 물질로 이루어지는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 8.
제 1 항에 있어서,

상기 제 2 방향을 가지고 상기 화소 전극과 상기 데이터 배선 사이에 위치하며, 상기 제 1 및 제 2 공통 배선과 각각 

연결되는 제 1 및 제 2 공통 전극을 더 포함하는 수평전계 구동방식 액정 표시 장치용 어레이 기판.
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专利名称(译) 用于水平场驱动液晶显示装置的阵列基板

公开(公告)号 KR1020040060241A 公开(公告)日 2004-07-06

申请号 KR1020020086784 申请日 2002-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 CHAE GEESUNG
채기성

发明人 채기성

IPC分类号 G02F1/1343

其他公开文献 KR100887672B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及一种用于水平电场操作方法的液晶显示装置的阵列面板。通
常，与栅极布线成一直线，形成水平电场操作方法液晶显示装置的公共
线。在大屏幕的情况下，面板的尺寸必须分开并且因此必须暴露比曝光
的验证处理区域更大。此时，产生每个区域中的图像质量的差异，公共
线的信号值从通过曝光拍摄之间的偏差产生缝合的区域改变。在根据本
发明的水平电场操作方法的液晶显示装置的阵列面板中，当用分割曝光
制造大屏幕的面板时，与数据线成一条线，形成公共线。在用划分爆炸
形成的每个区域中，公共线的信号被不同地授权。因此，公共线的信号
被单独控制到分区曝光的区域。以这种方式可以指示均匀的图像质量。
此外，当公共线与数据线重叠时，可以增强孔径比。横向电场，IPS，分
区曝光，大屏幕，孔径比。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7434a46e-2ff5-4c06-b9ca-b667377bc8c3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037352166/publication/KR20040060241A?q=KR20040060241A

